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Lebenslauf

geboren in Baiersbronn / Schwarzwald
Abitur am Wieland Gymnasium in Biberach/Riss

verheiratet, 2 Kinder, 4 Enkel

Universitatsausbildung

Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Stuttgart
Stipendiat der “Studienstiftung des Deutschen Volkes™

Dipl.-Ing. als Abschluss an der Technischen Hochschule Stuttgart
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Promotion zum Dr.-Ing. an der Technischen Hochschule Stuttgart

Industrietitigkeit
Siemens Forschungslabor in Miinchen
Supraleitende Elektronik
Preis der ITG (Informationstechnische Gesellschaft)
Mikroelektronik fiir Magnetschichtspeicher
Integrierte Schaltungen
Werk flir integrierte Schaltungen der Siemens AG, Miinchen

Abteilungsleiter fiir den Bereich der Integrierten Schaltungen fiir das Haus Siemens: Speicher,
Mikroprozessoren, Nachrichtentechnik, Regelungstechnik, Energietechnik.

Universitiitslaufbahn
o. Professor an der FernUniversitit Hagen, Lehrstuhl filr Bauelemente der Elektrotechnik
Ruf an die Technische Universitit Berlin auf den Lehrstuhl Mikroelektronik

Professor an der Universitéit Dortmund, Lehrstuhl filr Bauelemente der Elektrotechnik

1. CMOS Technologie: Analog-Schaltungen, dreidimensionale Schaltungen, Optoelektronik
auf Silizium

2. Kimstliche Intelligenz und Integrierte Schaltungen: Neuronale Netze, Fuzzy Logik und
Genetische Algorithmen

3. Nanoelektronik und Grenzen der Mikroelektronik

Mitglied des Sonderforschungsbereiches “Computational Intelligence” (SFB 531)
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46 Doktorarbeiten

Kooperationen: University of Granada, TU Delft, University College London, University of
Pisa, TU Eindhoven, University of Surrey, INP Grenoble, Helsinki University of Technology,
Universidad Autonoma Barcelona, Politechnico Torino, EPFL Lausanne, TU Wien, Université
X de Paris, Université de Marseilles

Emeritierung

Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Gesellschaften

Mitglied in der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE (ITG)

Leiter des Fachausschusses “Integrierte Elektronik”

Mitglied des Vorstandes der ITG

Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft flir Mikroelektronik und Mikromechanik
{GME/GMM)

Mitglied des IEEE, Senior Member
Mitglied des Kommittees der IEEE Region 8: Leiter fiir den Bereich “Continuing Education”

Mitglied des Kuratoriums des Instituts fiir mikroelektronische Systeme (IMS) in Duisburg der
FhG (Fraunhofer Gesellschaft)

Mitglied des Kuratoriums des IMS der FhG in Dresden

Vorsitzender des Kuratoriums des IMS in Duisburg

Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)

Mitglied der Gesellschaft fir Informatik (GI)

Mitglied der Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) in Section D

Konferenzen und Zeitschriften
ITG-Fachtagung "Mikroelektronik fiir die Informationstechnik”, Berlin
ITG-Fachtagung "Mikroelektronik fiir die Informationstechnik", Berlin
Workshop "Mikroelektronik neuronaler Netze", Dortmund
1® International Workshop on Microelectronics for Neural Networks, Dortmund
VDE-Fachtagung "Technische Anwendungen von Fuzzy-Systemen”, Dortmund

1* International Workshop Nano-EL on "Innovative Circuits and Systems for
Nanoelectronics”, University of Dortmund

International Workshops on Neural Networks and their Applications, Nimes, France

NEURAP: International Conferences on Neural Networks and their Applications, Marseilles,
France

Course Director of "XIII Cursos Internationales” of the University of Granada: "Some Topics
Related to Intelligent Systems”, Almufiecar, Spain

Mitherausgeber der Zeitschrift ETHICA — Wissenschaft und Verantwortung, Resch Verlag,
Innsbruck
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Akademien

Mitglied des ZEDO (Zentrum fiir Expertensysteme Dortmund), High-Tec Institut des Landes
Pngs‘?;mt des Instituts ZEDO

Katholische Akademie Schwerte/Paderborn

Leiter der Arbeitsgruppe “Verantwortung in Naturwissenschaften und Technik™

Mitglied der Gorres Gesellschaft, Akademie der Wissenschaften, Bonn,

Leiter der Sektion “Naturwissenschaft und Technik”

Akademische Seibstverwaitung

Dekan der Fakultdt Elekirotechnik der Universitit Dortmund

Vorsitzender der Kommission flir Struktur und Forschung der Fakultiit fiir Elektrotechnik und
Informationstechnik der Universitiit Dortmund

Mitglied im stindigen Ausschuss fiir Organisation und Verfassung (OVA) des Senats der
Universit#it Dortmund

Akademische Ehrung
Verleihung der Ehrendoktorwiirde (Dr. h.c.) durch die Universitiit Granada/Spanien
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Publikationen
Biicher
Goser, K.
GroBintegrationstechnik, Teil 1: Vom Transistor zur Grundschaltung.
Huthig 1990
Goser, K.
Groflintegrationstechnik, Teil 2: Von der Grundschaltung zum VLSI-System.
Huthig 1991
Goser, K.; Glosekotter, P.; Dienstuhl, J.
Nanoelectronics and Nanosystems.
Berlin: Springer 2004
Goser, K.
Information Society.
in Vorbereitung
Publikationen in Zeitschriften und Konferenzbédnden

1963
Goser, K.
Die Landau-Lifschitz-Gleichung und ihr Ersatzschaltbild.
In: Archiv der elektrischen Ubertragung 17 {1963), S. 461 - 466

1964
Goser, K.
Die Gilbert-Gleichung und ihr Vierpol-Ersatzschaltbild.
In: Archiv der elektrischen Ubertragung 18 (1964), S. 643 -650

1965
Goser, K.
Die Ortskurven der ferromagnetischen Resonanz in diinnen zylinderformigen Permalloy-Schichten und in
Ferritringkernen.

In: Zeitschrift fir angewandte Physik 18 (1965}, S. 511 ~ 524

Goser, K.
Der EinfluB der Wirbelstréme auf die ferromagnetische Resonanz in dicken Nickel-Eisen-Schichten.
In: Archiv der elektrischen Ubertragung 19 (1965), S. 384 - 392

Goser, K.
Die Messung der Widerstands- und Suszeptibilititsortskurven der ferromagnetischen Resonanz in

zylinderfrmigen Permalloy-Schichten.
In: Frequenz 19 (1965), 8. 312 - 319

Amann, B.; Goser, K.
Die Ortskurven der ferromagnetischen Resonanz in dilnnen ebenen aufgedampften Permalloy-Schichten.
In: Zeitschrift filr angewandte Physik 19 (1965), 8. 324 -327
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1966
Goser, K.; Kadereit, H. G.; Kirchner, H.
Supraleitende Schalt- und Speicherelemente.
In: Elektronische Rechenanlagen 8 (1966), 8. 278 - 286
1967

Goser, K.
Tiefe Temperaturen in der Nachrichtentechnik.
In: Nachrichtentechnische Zeitschrift 20 (1967), S. 44 - 51

Goser, K.; Kirchner, H.
A Continuous Film Memory Driven by Multiple Coincident Pulses.
In: Proceedings of the IEEE 55 (1967), 8. 592 - 593

Goser, K.
Impulsmessungen an supraleitenden Schichtspeicherzellen.
1n: Archiv der elektrischen Ubertragung 21 (1967), 8. 535 - 546

Goser, K.
A Word Organized Continuous Film Memory.
In: Proceedings of the IEEE 55 (1967), S. 1493 - 1494

Goser, K.
Ein wortorganisierter supraleitender Schichtspeicher.
In: Elektronische Rechenanlagen 9 (1967), S. 253 - 260

1968

Kadereit, H.G.; Goser, K.
A Continuous Film Memory Cell for Superconductive Associative Memories.
In: Proceedings of the IEEE 56 (1968), S. 121 - 122

Goser, K.
Supraleitung in der Nachrichtentechnik.
In: Funkschau 40 (1968),S.39- 41

197G

Goser, K.
Schaltzeiten und Umladungsvorgiinge in MOS-Transistoren.
In: Archiv der elektrischen Ubertragung 24 (1970),5.21-28

Goser, K.
MOS-Transistoren als schnelle Schalter in einer Auswahlmatrix.
In: Nachrichtentechnische Zeitschrift 23 (1970), 8. 512-521

Goser, K.
Channel Formation in an IGFET and Its Equivalent Circuit.
In: IEEE International Solid-State Circuits Conference. Digest of technical papers 13 (1976), S. 98 -99

1971

Goser, K.
Channel Formation in an IGFET and Its Equivalent Circuit.
In: Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte 1 (1971),8.3-9

Goser, K.
Low-Power Memeory Cells in Standard and Modified PMOS Techniques.
In: Colloque International: L espace et la communication, Paris 1971, S, 827~ 836
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Goser, K.
Mémoires MOS i Canal P de Faible Consommation.
In: L’onde électrique 51 (1971), S. 495 - 498

1972

Grimmer, F.; Goser, K.
Ein Modell fiir das Abschaltverhalten von MOS-Transistoren.
In: Archiv fir Elektronik und Ubeﬂragungstechnik 26(1972), S. 197 - 201

Goser, K.; Steinhiibl, K.
Aufteilung der Gate-Kanal-Kapazitit auf Source und Drain im Ersatzschaltbild eines MOS-Transistors.
In: Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte 1 (1972), 8. 284 - 286

1973

Goser, K.
Speicher kleiner Verlustleistung in P-Kanal-MOS-Technik mit Sonderprozessen und in

Komplementirkanal-MOS-Technik.
In: Nachrichtentechnische Zeitschrift 26 (1973), 8.9-15

Goser, K.; Pomper, M.
Five-Transistor Memory Cells in ESFI MOS-Technology.
In: IEEE Journal of Solid-State Circuits SC-8 (1973), 8. 324 - 326

1974

Goser, K.; Pfleiderer, H.J.

Ladungsverschiebeschaltungen.
In: Elektronik 23 (1974),5.3 -8

Goser, K.; Hominger, K.; Pomper, M.; Tihanii, J.
Fast Low-Power Memory Devices Using ESFI MOS Technology.

In: Collogue International sur les Mémoires, Paris 1973, S. 8190
Auch in: L’onde électrique 54 (1974), S. 187 - 191

Goser, K.; Knauer, K.
Nonvolatile CCD Memory with MNOS Storage Capacitors
In: IEEE Journal of Solid-State Circuits SC-9 (1974), S. 148 - 150

Goser, K.; Pomper, M.; Tihanji, J.
High-Density Static ESFI MOS Memory Cells.
In: 1EEE Journal of Solid-State Circuits SC-9 (1974), S. 234 - 238

Goser, K.; Pomper, M.; Tihanji, J.
High-Density Static ESFI MOS Memory Cells.
In: IEEE International Solid State Circuits Conference. Digest of technical papers 17 (1974), . 202 - 203, 249,

1975

Bierhenke, H.; Goser, K.
Analyse des Kleinsignalverhaltens von MOS-Transistoren mit der Schnellen Fourier-Transformation.
In: Archiv fir Elektronik und Ubertragungstechnik 29 (1975), 8. 20 - 23

Goser, K.; Schindlbeck, G.
Some Methods for Defining Design Rules.
in: [EEE Transactions on Electron Devices, ED-22 (1975), 8. 956 - 958

Goser, K.
Die Entwicklung der GroBintegrationstechnik und der EinfluB auf die Geriite- und Systemtechnik.
in: URSI (International Scientific Radio Union), Kleinheubacher Berichte 19 (1975), S, 133~ 160
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Goser, K.

CCD’s for Memories: A Review.
In: Intermag Conference, London 1975, Digest S. 36.1

1976
Goser, K.
Die Entwicklung zur GroBintegration.
In: Elektronik 10 (1976), 8. 53 - 56

1977

Goser, K.
Integrationstechniken fiir Mikroprozessoren.
In: Hilberg, Mikroprozessoren und ihre Anwendung. - Oldenbourg 1977, S. 162 - 83

1978

Goser, K.
Der Mikroprozessor — ein neues Bauelement und seine Auswirkungen.
In: Umschau in Wissenschaft und Technik 78 (1978), 8. 259 - 266

Goser, K.; Stein K,U.
Vou der Technologie zum System: Der Mikroprozessor.

Vortrag, VDE-Versammlung Hannover.
In: VDE-Fachberichte 30 (1978), S. 166 - 175

1979

Grayl, J.; Goser, K.
Miglichkeiten und Grenzen der Grofintegrationstechnik fiir die Nachrichtentechnik.
in; URSI (Imernational Scientific Radio Union). Kleinheubacher Berichte 22 (1979), §. 377 - 388

Goser, K.
The Challenge of the VLSI Technique to Telecommunication Systems.
In: 3rd World Telecommunication Forum. International Telccommunication Union, Geneva 1979,5.1.35.1-8

1980

Goser, K.
The Challenge of the VLSI Technique to Telecommunication Systems.
In: IEEE Transactions on Electron Devices ED-27 (1980), S. 1341 - 1345

1981

Goser, K.

Limits of Silicon VLSL ’
In: Digital Technology. Status and Trends. International Symposium, Bad Neuenahr 1980. IBM Deutschland. Ed. by Helmut Painke. -
Mitnchen, Wien: Oldenbourg 1981, 8. 231 - 251

1982

Goser, K.
The Impact of Silicon VLSI to the Productivity of Small Scale Industries.
In: MELECON., Mediterranean Electrotechnical Conference, Tel Aviv, Israel, 1982, Digest 8.32,8.1-3

Goser, K.

Die Mikroelektronik: Ein Schilissel zum Paradies?
In: Elektrotechnische Zeitschrift 103 (1982), 8. 696 -697

Goser, K.
Die Herausforderung der Mikroelektronik an die Technik.
In: Elektrotechnische Zeitschrift 103 (1982), S. 1043 - 1047
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Goser, K.; Folster, C.

The Impact of VLSI to the Development Strategy of Microsystems.
In: International Microelectronics Symposium, ISHM, International Society for Hybrid Microelectronics 1982, Reno, USA, Digest S. 426 -
431

1984

Giebel, T.; Goser, K.

Die Schnittstelle zwischen Entwurf und Technologie,

E15.-Workshop der Gesellschaft fir Mathematik und Datenverarbeitung.

In: Entwurf integrierter Schaltkreise. EIS-Workshop in der GMD 1984, Hrsg.; Klaus Woelcken - St. Augustin, Darmstadt: Gesellschaft fir
Mathematik und Datenverarbeitung 1984, S. 253 — 259 (=GMD-Studien 94)

Goser, K.; Folster, C.; Riickert, U.

Intelligent Memories in VLSI
In; Information Science 34 (1984), 5. 61 - 82

1985

Goser, K.; Riickert, U.

Intelligent VL.SI Memories for Robotics.
In: A la Frontitre de 'Inteltigence Artificlle des Sciences de la Connaissance des Newrosciences, Cognitiva. Proceedings of Cognitiva ‘85,
Paris. 1985,5.425-430

1986

Goser, K.; Ruckert, U.
Kilnstliche Intelligenz - eine Herausforderung an die GroBintegrationstechnik.
In: Nachrichtentechnische Zeitschrift 39 (1986), 8. 748 - 752

Riickert, U.; Goser, K.

Adaptive Associative Systems for VLSIL
In: Parallel Processing: Logic, Organization and Technology. WOPPLOT '86. Editors: J. D. Becker; I. Eisele. Proccedings of a workshop,
Neubiberg 1986 - Berlin: Springer 1987, 8. 166 — 184 (=Lecture notes in computer science 253)

1987

Riickert, U.; Kreuzer, I.; Goser, K.
A VLSI Concept for an Adaptive Associative Matrix Based on Neural Networks.

In: VLSI and Computers: Proceedings. First International Conference on Computer Technology, Systems and Applications, COMPEURQ,
Hamburg 1987. Ed. by Walter E. Proebster. — Washington: IEEE Computer Society Press 1987, 8. 31 - 34

Marks, K.M.; Goser, K.

Al Concepts for VLSI Process Modellinz and Monitoring.
In: VLSI and Computers; Proceedings. First International Conference on Computer Technology, Systeras and Applications, COMPEURO,
Hamburg 1987. Ed. by Walter E. Proebster. — Washington: IEEE Computer Society Press 1987, S. 474 - 477

Marks, K.M.; Goser, K.
An Expert System Shell for Standardization of VLSI Process Data Base and Knowledge Base,
In: The Evromicro Journal 21 (1987), 8. 523 - 530

1988

Goser, K.; Riickert, U.
Kiinstliche Intelligenz - eine Herausforderung an die GroBintegrationstechnik.
In: Jahrbuch der Elektrotechnik 7 (1988, S. 139 - 151

Goser, K.; Schumacher, K.

Integrationsgerechter Systementwurf.
In: Jatlorbuch der Elektrotechnik 7 (1988), S. 153 — 163

Goser, K.

Tunneling and Thermal Noise as Limiting Factors in Microelectronics.
In: Microelectronics Reliability 28 (1988), S. 605 - 611
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Goser, K.
Konzepte und Schaltungen fiir lernende Speicher in VLSI-Technik.

ITG-Fachtagung Digitale Speicher, Darmstadt 1988.
In: ITG- Fachberichte 102, S. 391 - 405

Henning, G.; Goser, K.

CMOS Driver and Receiver Circuits for WSI Systems.

In: t4th European Solid-State Circuits Conference, ESSCIRC, Manchester, Sept. 1988, org. by University of Manchester Lnstitute of Science
and Technology UMIST, 8. 179 - 182

Hesse, H.; Goser, K.
Die Hough-Transformation - ein Verfahren zur Klassifizierung beliebiger Konturen.
In: Robotersysteme 4 (1988), 8. 27-32

Hilleringmann, U.; Goser, K.
CMOS-Bauelemente auf isolierendem Substrat.

Vortrige ... Tagung des URSI-Landesausschusses ...1987.
in: Kleinheubacher Berichte 31 (1988),8.65-72

Knospe, K.; Goser, K.

Higher Efficiency of CMOS-Process-Compatible Photodiodes in SOI-Technique by Reflecting Films.
18th European Solid State Device Research Conference, ESSDERC 88, Montpellier, Sept. 1988, Ed. by J.-P. Nougier.

In: Journal de Physique, Colloque 4 (1988), C4-75 - C4-78

Kreuzer, L.; Goser, K.

A Modified Model of Boltzmann Machines for WSI-Realization.
In: Signal Processing IV: Theories and applications. Proceedings of EUSIPCO-88, 4th European Signal Processing Conference, Grenoble,
1988, Ed. by J. L. Lacoume. — Amsterdam 1988, 8. 327330

Kreuzer, 1.; Goser, K.

Fehlerkorrektur mit einem stochastischen neuronalen Netzwerk.
Vortrige ... Tagung des URSI-Landesausschusses ... 1988,

In: Kleinheubacher Berichte 32 (1989),8.219 -228

Marks, K.M.; Goser, K.
Aualysis of VLSI Process Data Based on Self-Organizing Feature Maps,

In: Neural Networks and their Applicastions. International Workshop, Nimes 1988, Neuro-Nimes *88. Proceedings and Exhibition
Catalogue. — Nanterrc 1988, 8, 337 - 348

Riickert, U.; Goser, K.
VLSI Architectures for Associative Networks.
In: Proceedings, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Espoo 1988. —New York: IEEE 1988, S. 755 - 758

Riickert, U.; Goser, K.
VLSI-Design of Associative Networks.
In: {nternational Workshop on VLSI for Artificial Intelligence, Oxford 1988, F1/0 - 10

Tryba, V.; Marks, K.M.; Riickert, U.; Goser, K.
Selbstorganisierende Karten als lernende klassifizierende Speicher.

ITG-Fachtagung: Digitale Speicher, Darmstadt, Sept. 1988,
In: ITG- Fachberichte 102, S. 407 - 419

1989

Goser, K.; Riickert, U.
Ein digital/analoges Assoziativspeicherkonzept basierend auf neuronalen Strukturen.

4. E.L.S.-Workshop, Bonn 1989.
In: GMD-Studien 153, $.201 - 210

Henning,G.; Hilleringmann, U.

Globale Taktversorgung in WSI-Systemen.
4, ELS.-Workshop, Bonn 1989.

1n; GMD-Studien 155, S.223 - 232
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Goser, K.

Basic VLSI Circuits for Neural Networks.
In: Algorithms, Architectures and Applications, Workshop on Neurocomputing, Les Arcs, France, 1989, - Berlin: Springer 1990 (=NATO
ASI Serics, Ser. F, 68)

Goser, K.

Microelectronics of Artificial Neural Networks.
Winterschool on Electronic Properties of Polymers and Related Compounds, Kirchberg, Tirol, March 11 - 18, 1989.
In: H. Kuzmany, M, Mehring, S, Roth (Eds.): Electronic Properties of Conjugated Polymers IIl. - Berlin: Springer 1989, $. 268 —273

Hilleringmann, U.; Goser, K.
Neue Technologien fiir die dreidimensionale Integration.
In: Mikroelektronik, Vortrige der GME-Fachtagung Baden-Baden 1989. — Berlin: VDE-Verlag 1989, S.109 - 1 14 (=GME-Fachbericht 4)

Riickert, U.; Kreuzer, L; Tryba, V.; Goser, K.

Fault-Tolerance of Associative Memories Based on Neural Networks,

In: VLSI and Computer Peripherals, Proceedings. CompEuro '89, Hamburg. Edited by E. Proebster and Hans Reiner. — Washington: IEEE
Computer Society Press 1989, 5. 1-52-53

Giebel, T.; Goser, K.
Hot-Carrier Degradation of n-Channel MOSFET's Characterized by a Gated-Diode Measurement

Technique.
In: 1EEE Electron Device Letters 10 (1989),8.76 - 78

Goser, K.
Mikroelektronik neuronaler Netze
In: Zeitschrift fitr Mikroelektronik 3 (1989), S. 104 - 108

Goser, K.; Marks, K. M.; Rilckert, U.; Tryba, V.
Selbstorganisierende Parameterkarten zur ProzeBiiberwachung und —voraussage.

In: Wissensbasierte Systeme. 3. Internationaler GI-KongreB '89, Miinchen. — Berlin: Springer 1989, S. 225 - 237 (=Informatik-Fachberichte
227

Goser, K.
Das Gravitationsgesetz und das Coulomb-Gesetz aus Sicht der Informationstheorie.
In: Frequenz 43 (1989), S. 156 - 160

Goser, K.

Tendenzen in Silizium: Chancen filr den Anwender.
In: Mikroelektronik-Techniken erfolgreich nutzen. Mikroelektronik-Tage 88 in Duisburg. Veranstalter: Zenit GmbH, Milhein/Ruhr.
Tagungsband. — Mulheim/Ruhr 1988, 8. 396 - 397

Budil, M.; Pstzl, H.; Stinkeder, G.; Grasserbauer, M.; Goser, K.
A New Model of Anomalous Phosphorus Diffusion in Silicon.
In: Materials Science Forum 38-41. — Aedermannsdorf Trans Tech Publ. 1989, S. 719 - 724

Goser, K.
A Model for the Electrostatic Law and Gravitational Law based on Information Theory.
In: 12th International Congress on Cybernetics, Namur 1989, Proceedings. — Namur: Association Internationale de Cybernétique 1989

Wesseling, M.; Ramacher, U.; Goser, K.
Evaluation and Comparison of Selected WSI Reconfiguration Architectures in Term of Yield and Yield

per Area,
In: Fault-Tolerant Computing Systems. 4. Internationale GI/ITG/GMA-Fachtagung, Baden-Baden 1989, Proceedings. Hrsg.: W. Gorke, H.
S&rensen. — Berlin: Springer 1989, S. 74 - 84 (=Informatik-Fachberichte 214)

Goser, K.; Hilleringmann, U.; Riickert, U.; Schumacher, K.
VLSI Technologies for Artificial Neural Networks.
In: IEEE Micro 9 (1989), 5. 28 - 45

Hilleringmann, U.; Goser, K.

CMOS Circuits Integrated in Laser-Recrystallized Silicon Films.

In: International Symposium on Signals, Systems and Electronics ISSSE, Erlangen 1989. — International Union of Radio Science URSI 1989,
S.423-426
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Harms, T.; Goser, K.; Hilleringmann, U.; Fahrner, W.; Oppermann, K.
Semicondurtor Device Fabrication with High Energy lon Implantation,
In: European Solid State Device Research Conference, ESSDERC '89, Berlin 1989, Ed.: A. Heuberger. ~ Berlin: Springer 1989,5. 33 -36

Goser, K.
Technological Challenge of Artificial Neural Networks.
In: European Solid State Device Research Conference, ESSDERC ‘89, Berlin 1989. Ed.: A, Heuberger. - Berlin: Springer 1989, S. 321 - 328

Broer, B.; Goser, K.; Schumacher, K.; Hilleringmann, U.

Analoge CMOS-Schaltungskomponenten mit 1 um-Transistoren.

In: Mikroelektronik in der Informationstechnik. Vortriige der 3. [TG-Fachtagung, Stutigart 1989. - Berlin: VDE-Verlag 1989, S, 107 - 112
(=1TG-Fachbericht 110)

Oehm, I.; Schumacher, K.; Goser, K.

Robuster Analogentwurf bei sehr feinen CMOS-Strukturen.

In: Mikroelektronik in der Informationstechnik. Vortrage der 3, ITG-Fachtagung, Stuttgart 1989. — Berlin: VDE-Verlag 1989, 8. 113~ 117
(=ITG-Fachbericht 110}

Heite, C.; Goser, K.; Schumacher, K.

Implementierung prilziser Fuzzy-Logic-Grundgatter in analoger CMOS-Technik.

In: Mikroelektronik in der Informationstechnik. Vortriige der 3. ITG-Fachtagung, Stuttgart 1989. - Berlin: VDE-Verlag 1989, $. 119~ 125
(=ITG-Fachbericht 110)

Hilleringmann, U.; Goser, K.
CMOS-Schaltungen in laser-rekristallisierten Siliziomfilmen: Integration von 3-D-Strukturen.
In: Elektronik, Produktion und Pritftechnik EPP (Leinfelden-Echterdingen: Konradin-Verlag) Aug. 1989, 8. 61 - 65

1990

Langheld, E.; Goser, K.

Generalized Boolean Operations for Nearal Networks.

In: International Joint Conference on Neural Neworks, [ICNN-90, Washington 1990, — Hillsdale/NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publ.
1990, §. 11-159 - 11-162

Harms, T.; Goser, K.; Hilleringmann, U,

Eine verbesserte BICMOS-Technologic durch Einsatz der Hochenergie-lonenimplantation,

In; BICMOS und Smart Power. Vortriige der GME-Fachtagung Bad Nauheim 1990. ~ Berlin: VDE-Verlag 1990, S. 91 - 96 (=GME-
Fachbericht 6)

Ramacher, U.; Wesseling, M.; Goser, K.
WSI Architecture of a Neurocomputer Module,
In: International Conference on Wafer Scale Integration, San Francisco 1990, Proceedings. - San Francisco 1990, 8. 124 - 130

Goser, K.
Wissensverarbeitung in vernetzten Systemen: im Gehirn und in kilnstlichen neuronalen Netzen.
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